






























专利名称(译) 连接栅极线对像素电极的缺陷校正

公开(公告)号 US7289188 公开(公告)日 2007-10-30

申请号 US11/675902 申请日 2007-02-16

[标]申请(专利权)人(译) 杨勇HO
YOON JOO SUN
CHOO京燮
朴真SUK

申请(专利权)人(译) 杨永HO
YOON JOO-SUN
CHOO京燮
公园jin-suk

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 YANG YONG HO
YOON JOO SUN
CHOO KYO SEOP
PARK JIN SUK

发明人 YANG, YONG-HO
YOON, JOO-SUN
CHOO, KYO-SEOP
PARK, JIN-SUK

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1335 G02F1/1362 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/136259 H01L27/124 G02F2001/136268

审查员(译) 内尔姆斯，DAVID

优先权 1020030021875 2003-04-08 KR

其他公开文献 US20070139336A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在阵列基板和具有该阵列基板的LCD装置中，阵列基板包括信号线，形
成在信号线上的第一绝缘层，以及形成在第一绝缘层上并与信号线重叠
的像素电极。像素电极与信号线电连接，以通过信号线放电信号。第二
绝缘层设置在像素电极和第一绝缘层之间，并包括形成在像素电极和信
号线的重叠区域中的开口，以部分地暴露第一绝缘层。因此，LCD装置
可以具有增强的显示质量。
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